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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розроблення і створення нового типу світлодіодів на основі гібридних наноструктур з підвищеною
ефективністю випромінювання

Назва роботи англійською:
Development and creation of a new type of light-emitting diodes based on hybrid nanostructures with increased
radiation efficiency

Реферат українською:
 Робота присвячена виготовленню світловипромінюючих пристроїв видимого діапазону, призначених для
селекції зернових культур за рахунок підбору оптимального розподілу спектру, при якому фіксуються
максимальні показники схожості та росту рослин. Об’єкт дослідження – люмінофори на основі НК CdTe,
леговані домішками рідкоземельних елементів (La, Er) та гібридними напівпровідниково-металевими
наноструктурами (НК CdTe + наночастинки Au). Мета роботи – Розробити та випробувати
світловипромінюючі пристрої видимого діапазону спектру для застосування в установках селекції зернових
культур. Результати досліджень - Розроблений спосіб виготовлення стабільних люмінофорів на основі НК
CdTe, легованих домішками рідкоземельних елементів (La, Er) та гібридних напівпровідниково-металевих
наноструктур (НК CdTe + наночастинки Au). Виготовлені експериментальні зразки світловипромінюючих
пристроїв видимого діапазону ( = 550-660 нм) з віддаленими люмінофорами на основі НК CdTe, легованих
домішками рідкоземельних елементів та гібридних напівпровідниково-металевих наноструктур, придатних
для опромінення насіння зернових культур. Випробовування у Інституті кормів та сільського господарства
Поділля НААН України показали, що найбільш ефективними для підвищення схожості зернових культур ярої
пшениці сорту «Печерянка», ярого ячменю сортів «Сварог», «Оберіг», «Барвистий» та селекції з них найбільш
урожайних сортів є світловипромінюючі пристрої з максимумом інтенсивності випромінювання 650 нм,
шириною смуги близько 10 нм. Ключові слова: світлодіод, нанокристал, телурид кадмію, колоїдний розчин,
люмінофор, рідкоземельні елементи.

Реферат англійською:
 The work is devoted to the manufacture of light-emitting devices of visible range, designed for the selection of
cereals by selecting the optimal distribution of the spectrum, which records the maximum indicators of
germination and growth of plants. The object of research is phosphors based on NC CdTe, doped with impurities
of rare earth elements (La, Er) and hybrid semiconductor-metal nanostructures (NC CdTe + Au nanoparticles).
Objective - To develop and test light emitting devices of the visible range of the spectrum for use in grain breeding
plants. Research results - A method of manufacturing stable phosphors based on NC CdTe doped with impurities
of rare earth elements (La, Er) and hybrid semiconductor-metal nanostructures (NC CdTe + Au nanoparticles) was
developed. Experimental samples of visible light emitting devices (wavelength = 550-660 nm) with remote
phosphors based on CdTe NC, doped with impurities of rare earth elements and hybrid semiconductor-metal
nanostructures suitable for irradiation of cereal seeds were prepared. Tests at the Institute of Forage and
Agriculture of Podillya NAAS of Ukraine have shown that the most effective for improving the germination of grain
crops of spring wheat variety "Pecheryanka", spring barley varieties "Svarog", "Oberig", "Barvystyj" and selection of
the most productive varieties are light devices with the maximum intensity of radiation 650 nm, a bandwidth of
about 10 nm. Keywords: LED, nanocrystal, cadmium telluride, colloidal solution, phosphor, rare earth elements.
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Назва НТП українською: Світловипромінюючі пристрої видимого діапазону з віддаленими
люмінофорами

Назва НТП англійською: Visible light emitting devices with remote phosphors
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Отримані експериментальні зразки світлодіодів з розробленими люмінофорами на основі
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